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ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ  
ДЛЯ ПОДАННЯ ДО ДРУКУ В ЖУРНАЛ CPEE 

(ШРИФТ TIMES NEW ROMAN, КЕГЛЬ 14, ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ, Н/Ж, ВІДБИВКА ЗВЕРХУ ТА ЗНИЗУ 12 ПТ, 
СТИЛЬ TITLE/НАЗВА) 

Імена та прізвища авторів 
(шрифт Times New Roman, кегль 12, інтервал 1,1; стиль Closing/Автори) 
Місце праці (Times New Roman, кегль 10, інтервал 1,1; стиль Місце праці)  
Адреса електронної пошти (шрифт Times New Roman, відбивка знизу 6 пт,  

кегль 10, інтервал 1,1; стиль Місце праці) 

© Прізвище та імена авторів, 20__ 

Анотація: У цьому зразку наведено правила 
оформлення статті для подання до друку в журнал 
СРЕЕ, що входить до таких наукометричних баз, як 
Index Copernicus та Ulrich’s Web. Анотація поданої 
статті повинна відображати структуру статті й містити 
вступ, мету, завдання, методи, результати, висновок. 
Також вона повинна коротко розкривати суть роботи 
та її новизну. Анотація повинна мати вказану структу-
ру згідно з вимогами SCOPUS та містити як мінімум 
1000 символів. Стаття повинна займати парну кіль-
кість сторінок, не менше ніж чотири. 

Ключові слова: повинні відображати зміст всієї 
роботи і бути характерними для тієї галузі, в якій 
виконано роботу, не більше від п’яти змістових понять. 

1. Вступ (Стиль Header1/Заголовок1) 
Стаття повинна містити короткий огляд літератури з 

відповідної тематики, постановку проблеми, короткий 
виклад того, що запропоновано і як саме зробити, 
висновки, а також чіткий виклад внеску автора (новизну 
порівняно з відомими підходами). 

Мінімальний розмір статті чотири сторінки, кіль-
кість сторінок повинна бути парною. 

Підзаголовки розділів Times New Roman, кегль 10 з 
відбивкою зверху 6 пт. (Стиль Header1/Заголовок1). 
Вступ повинен бути стислим і зрозумілим, у ньому може 
бути вказано зв’язок з попередніми роботами. 

2. Форматування тексту 
Рукопис подається на електронну адресу 

cpee_journal@yahoo.com. Тексти статей набирають у 
текстовому редакторі Microsoft Word 2000 або Word 
2003. Друк на форматі А4 (210×297 мм). Відступи: 
ліворуч 18 мм, праворуч 25 мм, зверху 20 мм, знизу  
27 мм. Текст статті подається у двоколонковому 
форматі, відступ між колонками 5 мм. Відступ першого 
рядка 6 мм. Шрифт – Times New Roman, кегль 10, 
інтервал 1,1 (Стиль Normal/Звичайний). Всі сторінки 
повинні бути пронумеровані, починаючи з титульної. 
Рисунки і таблиці подають в тексті, а також окремими 

файлами. Будь ласка, подбайте, щоб довжини колонок 
на останній сторінці були однаковими!!! 

3. Формули 
Подають у форматі Equation 2–4, розміщують 

посередині тексту і нумерують в круглих дужках по 
правому краю. Шрифт за визначенням MS Word: 
звичайний – 11 пт, індекс – 7, малий індекс – 5, символ – 
12, малий символ – 11. Форматують стилем Equation. 
Відбивка перед рівнянням 6 пт, після рівняння 3 пт. 

Використані стилі: змінна – похила літера (курсив), 
вектор – похила літера зі стрілочкою над нею, матриця – 
потовщена пряма літера. Такий вибір не накладає 
обмежень на використання нелатинських літер, оскільки 
визначальною рисою вектора є наявність стрілочки, а 
матриці – потовщення. Розмітку розташування рівняння 
та його номера здійснюють клавішею TAB. 

Як приклад оформлення подано формулу (1): 
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де vr  – вектор вхідних величин; yr  – вектор вихідних 

величин; xr  – вектор змінних, що описують стан об’єкта; 

F , G , C , D  – матриці коефіцієнтів макромоделі; Φ
r

 – 
нелінійна вектор-функція; k  –  номер дискрети (стиль 
EquationСomment). 

4. Таблиці 
Подають в тексті та окремими файлами у 

форматі MS Excel або MS Word. Основний кегль 
таблиці 8, заголовок 10 (стиль TableBody). Заголовок 
напівжирним шрифтом (стиль TableName) розміщу-
ють по центру таблиці, а нумерацію (якщо їх більше 
ніж одна) подають по правому краю таблиці, курси-
вом (стиль TableNumber). Відбивка перед словом 
Таблиця 6 пт, відбивка після назви таблиці 6 пт, після 
таблиці один пустий рядок. 
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Таблиця 1 
Назва таблиці 

Month Object Model  Month Object Model 
January 11855 10349  July 9017 8604 
February 9536 9822  August 8789 8793 
March 9941 9372  September 8938 9219 
April 9100 9007  October 10494 9951 
May 8196 8743  November 10625 11082 
June 8437 8600  December 12864 12739 

5. Ілюстрації 
Рисунки, графіки, фотографії повинні бути подані в 

тексті та окремими графічними файлами у вигляді 
окремих об’єктів, придатних для виправлень або змін, з 
розмірами, що відповідають параметрам сторінки 
(стиль Figure). Рисунки підписують і нумерують (якщо 
їх більше ніж один) під рисунком, по центру, кегль 9, 
курсив (стиль FigureName). Фотографії та фотокопії 
повинні бути якісними та чіткими, придатними для 
копіювання. Усі зображення повинні бути растровими, 
збереженими у форматі *.tiff або *.jpeg з роздільною 
здатністю не менше ніж 300 dpi. Відбивка перед 
рисунком 6 пт. Відбивка перед підписом і після підпису 
6 пт.  
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Рис. 1. Опис об’єкта макромоделі. 

6. Висновки  
Наголошують на основних досягненнях роботи, 

підкреслюють їх значущість і наводять приклади їх 
можливого застосування. 

7. Література 
Посилання на літературу нумерують згідно з 

послідовністю згадування джерел у тексті, у 
квадратних дужках. 

Імена та прізвища авторів, а також назви журналів 
українською або російською мовами друкують 
латинськими буквами, шрифт Times New Roman, кегль 
10, інтервал 1,1 (стиль References/Нумерований список). 

Для статей із журналів, збірників та матеріалів кон-
ференцій використовується така структура бібліографіч-
ного посилання: автори (за необхідності транслітерація), 
переклад назви статті англійською мовою, назва джерела 
(за необхідності транслітерація без перекладу!), 
вихідні дані (місто, країна, видавництво – транслі-
терація!, номер, рік, сторінки), у дужках – зазначення 
мови, якою написана стаття, якщо це не англійська мова. 
Правила траслітерації повинні відповідати наведеним у 
Постанові Кабінету Міністрів України від 27 січня 
2010 р., № 55 “Про впорядкування транслітерації 

українського алфавіту латиницею” (http://zakon4. 
rada.gov.ua/laws/show/55-2010-%D0%BF/conv?test= 
XX7MfyrCSgkyf1rIZiyjpdAxHI4qEs80msh8Ie6). 

Прошу використовувати ІЕЕЕ формат для 
оформлення бібліографії. 

Зразок оформлення посилань на літературні 
джерела подано нижче. 
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НАЗВА СТАТТІ  
(12 пт відбивка зверху 12 пт, стиль Abstract_Title) 

Імена та прізвища авторів українською мовою 10 пт 
(відбивка зверху 6 пт, знизу 9 пт, стиль 

Abstract_Avtor) 

Наведено правила оформлення статей для їх подання 
до друку в журнал СРЕЕ “Computational Problems of 
Electrical Engineering”. Анотацію подають 9 кеглем (стиль 
Abstract_Text) українською мовою. Анотація українською 
мовою в кінці статті повинна відповідати анотації 
англійською мовою на початку статті. 

 

 

Ім’я та прізвище. Необхідно 
вказати прізвище, ім’я та короткі 
біографічні дані англійською мовою. 
Просимо надати кольорові фотографії 
авторів розміром 3×4 см, інформацію 
про отриману освіту, місце праці та 
сферу наукових інтересів. 

 




